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1). Классификация материалов по электропроводности, зонные диаграммы

2). Собственная и примесная электропроводность полупроводников

3). Структура, свойства, схемы включения p-n перехода

4). Полупроводниковые диоды:  определение, классификация, принцип работы, применение

5). Стабилитроны, варикапы, импульсные диоды, туннельные диоды. Структура, принципы работы, применение

6). Биполярные транзисторы: классификация, структура, принцип работы, применение

7). Схемы включения биполярных транзисторов (с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором)

8). Рабочий режим транзистора. Построение нагрузочной прямой

9). Полевые транзисторы: классификация, структура, принцип работы

10). Тиристоры: структура, принцип работы, применение

11). Фотоэлементы: классификация, структура, принцип работы, применение

12). Светодиоды: структура, принцип работы, применение

13). Параметры и форма сигналов в электронных устройствах

14). Транзисторные ключи

15). Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи. Схемы, временные диаграммы, принцип действия, применение

16). Ограничители амплитуды. Схемы, временные диаграммы, принцип действия, применение

17). Мультивибраторы автоколебательные и ждущие

18). Генераторы пилообразного напряжения. Схема, временные диаграммы, принцип действия, применение

19). Электровакуумный диод: устройство, принцип действия, параметры, применение

20). Электровакуумный триод: устройство, принцип действия, параметры, применение

21). Многоэлектродные лампы. Комбинированные лампы

22). Газоразрядные приборы

23). Электронно-лучевые трубки. Структура, принцип действия, применение

24). Гибридные ИС. Определение, технология получения, структура элементов (резистор, конденсатор, катушка индуктивности,, навесные элементы)

25). Полупроводниковые ИС на биполярных транзисторах. Определение, технология получения, элементы (транзистор, резистор, диод)

26). Полупроводниковые ИС на полевых транзисторах. Определение, технология получения, структура транзистора, преимущества перед ИС на биполярных транзисторах

27). Основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Схемы, таблицы истинности

28). Параметры, характеристики, достоинства и недостатки различных типов базовых элементов ИС

29). Триггеры. Классификация, применение

30). Аналоговые ИС. Определение, классификация, характеристики

